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Auslenkung und ImpulSy
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Anregung bei tiefer Temperatili§
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Debye Naherung}
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Debye Tem peratul

Debye-Temperatur und Warmeleitfahigkeit
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Energie der Phononell

A D)
w
0 k T/ im Debye Modell Q>
414 A e 2
3VK, T J‘ x3 hw g hvgl/6 “N,
7 2 §h3 eX-1 Kg D T kg A\
0




Wéarmekapazitall




spezifische Wirmekapazitiit in J/(Mol K)
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Spezifische Warme in mJ Mol=! Grad !
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Zustandsdichte.




spezifische Wirmekapazitit in J/(Mol K)
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Zustandsdichte in 3.
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Dispersion und Zustandsdichiel
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Zustandsdichte : Beispiel&
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Phononendichtl

# Phononen pro Frequenzeinheit
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Phononendichtl

# Phononen pro Frequenzeinheit
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